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摘要(译)

公开了一种用于形成面内切换模式液晶显示器（IPS-LCD）的工艺，其
通过相同的光掩模和光刻工艺限定公共电极和数据电极的像素部分。因
此，可以避免未对准。还公开了一种面内切换模式液晶显示器（IPS-
LCD）。 IPS-LCD包括存储电容器，该存储电容器包括公共电容器结构
和数据电极结构的存储电容器部分，其设置在像素区域外部，以便增强
像素区域的开口率。
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